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(57) Abstract: The invention relates to a battery (1) 
comprising at least one cell (8a, 8b) located in a hous- 
ing (2) and contact elements (3, 7), which are electri- 
cally connected to at least one cell (8a, 8b) and pene- 
trate a housing wall (4, 9). An insert-moulded plastic 
sealing element (5) surrounds each contact element 
(3, 7) and the plastic sealing elements (5) comprise 
respective contact surfaces that lie against the hous- 
ing wall (4, 9). The contact surface constitutes a first 
welding part and is transmission-laser welded to the 
immediately adjacent housing wall (4, 9), which con- 
stitutes the second welding part, by means of a weld 
seam that runs continuously around the contact ele- 
ment (3, 7) on the boundary surface between the con- 
tact surface and the housing wall (4, 9). One of the 
two welding parts is at least partially transparent to 
the laser beam and the other welding part absorbs the 
laser light, in such a way that the contact surface can 

don of the laserbeam through one we.ding part and the absorption of said ^ZTo^Z^ " * * P " - * 

(57) Zusammenfassung: Bei einem Akkumulator (1) mit mindestens einer Zelle f8a *M \ n u« ,^ , 

lementen (3, 7), die mit mindestens einer Zelle (8a, 8bJ elektnseh £Z " £ Ji'SSZSS? S^ST^ 

die Kontaktelemente (3, 7) jeweils mit einem KunststofFdichtungselement (5) umspritet SdS kES^fw?!? 

(5) jeweils eine aufder Gehausewand (4 9) flachis auflietrende A«n M pflaoL ufr ■ ! ^ T„ Kunststoffdichtungselemente 

mit der unmittelbar daran ang^nzenden <5*E£2Sm?£ iSs S^hweS'm! J" * SchweiBteiI 

laufenden SchweiBnah, aufder KonBUctfUiche zwischen a£J35L ^SSSS^SS nf^tT** <3 ' ?> ^ 

und eines der beiden SchweiBteile flir den Laserstrahl m ;„Hp C J , i u ™ der0ehausewa nd (4, 9) DurchhchtLaserverschweiBt 

bierend, so dass ein SchweiBtSbe^ f-iBtei, laserlichtabsor- 

an dem SchweiBteil die Auflageflache mit der GehausewaSf £ ^) ve^Sto ^ aSeiStrahl ** AbSOlpti ° n 
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